FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS DE LOS COMPUTADORES 30-1-98
Examen final :

1. En el circuito F.1, calcule la tension de salida V, , el punto de operacion de los transistores.
( Vge-activa=0'65V, Vge-sat=0,75V, B=30) (Ips=K{ 1-(V5e/Vy) 12, K=4mAN? | V=2V )
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2. Calcule la resistencia de un cilindro de Silicio de longitud L=2cm y didmetro D=0,5cm. La
concentracién de impurezas donadoras es de NL=10'° cm™. Datos: Carga del electron
q=1,60210"°C , Concentracién intrinseca n=1,45-10"° cm™ , Movilidad de electrones y huecos
H\=1350 cm?/(V's) =480 cm?/(Vs)

F.1

3. Especifique el estado légico de la salida S, y el estado del diodo LED para todas las
combinaciones de entradas légicas (A, B, C, D). Razone el estado de los transistores.
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4. Calcule en el circuito F.4 la tension de salida y el valor de |, .¢Cual podria ser su uso?



